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El invento que se describe en la presente me-
. o
moria est& relacionado con léaminas o chapas metélicas
embutidas o estampadas profundamente, Utiles como dis-

positivos de aislamiento térmico reflector.

N

Los dispositivos de aislamiento térmico reflector
se cogstruyen a base de bastidores metélicos circundan-
tes que contienen en el interioé de los mismos una plu-
ralidad de chapas met&licas reflectoras espaciadas. Una
s serie de estas estructuras se utiliza en la industria
- 10 de la energla nuclear, donde el aislamiento reflector
se emplea en gran escala para el aislamiento térmico
de los reactores nucleares y tuberias asociadas. En uno
de estos tipos de estructura, comercializado por Johns

. QJD'FG
~lManville Coérporation, las chapas metélicas reflectoras

0® Ce
s

15 individuales estén separadas por espaciadores sobresa-

lientes estampados en cada chapa..

L

£l invento provee un dispositivo de aislahfento
térmico reflector que comprende una pluralidad de hojas
espaciadas cada una de las cuales esté'constitufdi°por
20 un material de chapa caracterizado por tener eﬁkié’su-
perficie del mismo un primer dibujo de estampaciéqzen
relieve a escala pequefia y, superpuesto al mismyqun di-
bujo de estampacidn profunda. e
El objeto del presente invento se realiza en un épa—

- 25 rato para la estampacién profunda de material de chapa -
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que comprende uﬁ primer juego de rodillos, teniendo

B

LA

cada uno de dichos rodillos del citado primer juego
un dibujo de eutampacidén adecuado para estampar un
dibujo en relieve de escala pequeﬁa a través de to=-

5 da la superficie del mencionsdo material de chapa, ca-
racterizado por un‘segundo juego dé rodillos, teniendo

cada uno de los rodillos de dicho segundo juego'un di-

N bujo de superficie adecuado para lavestampacién de pro-
. tuberancias profundas eﬁ'dicho material de chapa en
10 una relacién de superposicibédm con el mencionado dibujo

en relieve de escala pequeiia,
La figura 1 es una vista en perspectiva de una
parte de una chapa que tieéne el dibujo en relievé es-

L]

tampado en la misma antes de la estaumpacidn prpfunda.

15 La figura 2 es una vista en perspectiva de una

oérte de una chapa que tiene en la misma tanto, Mee

Saw

edtampacidn en relieve como la estampacién profunda,.
La figura 3% es una vista parcial en perspgcgiva

de una tipica estructura de aislamiento rerlectql’«de

ne o®

20 este invento. ‘ sy

2
o °®

e puede comprender mejor el invento descrito

T e °
en la presente memoria refiriéndose a los dibujgs ad-

juntos.
.- El dispositivo esté constituido por una pluralidad
v 25 de l&minas u hojas metélicas reflectoras, tal como de
165.2,76 : -3 -
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aluminio o de atero inoxidéble, cada una de las cuales
estd provista de un primer;dibujo en relieve de escala
pequefia, como se ha ilustrado en la figura l. uste di-
bujo en relieve de escala.pequeila comprende una plura-
lidad de pequeiias “crestasﬂ y "valles" elevados o hun-
didos respecto al plano de la chapa en no mis de apro-
ximadamente 1 cm., usualmente alrededor de 0,5 a 5 mm.
Las crestas y los valles se extienden en una pluralidad
de direcciones en ei plano de la chapa. in un dibujo
comin, se extienden en dos direcciones sustancialmente
perpendiculares eﬂtre si. @n otro, estén colocados al
azar de tal manera que s6lo estén presentes trozos core
tos de direccionalidad, y el defecto total es mg$$idi—
reccional. Sin embargo, un dibujo unidirecciongally, tal
. . . % e ke

como unas sencillas ondulaciones paralelas o esencial-
mente paralelas, no permitiréd erectuar la subsiguiente
embuticidon profunda de la figura 2. De este mody:&las
crestas y los valles COopeban para formar un dibujo de
pequerios cuadrados, recténgulos o figuras anéléé;;:sa-
lientes, sin que cada uno exceda de unos 10 & éb“ﬁ;li—

metros de anchura y longitud individuales, exteﬂdiéndo-

a
PR

se el dibujo a través de toda la superficie de“lé eha-
PN
Dicha chapa dibujada en relieve estéd provista de

un segundo dibujo de protuberancias grandes como las

it o et
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ilustradas en la figura 2. Las protuberancias grandes

son de un tamaiio o escala suficientemente grande res-

pecto a las estampaciones en relieve de escala pequeiia
para que cada una abarque varios de los rasgos en relie-
5 ve formados por las crestas y los valles,
£l dibujo de las protuberéncias,puede ser un noco
aleatorio o puede tener grados variables de regulacidn.
Es esta estampacidés profunda la que es necesaria para
v las chapas, con el fin de permitir la separacidn de las
10 chapas cuando estén apiladas sirviendo de aislamiento.
3in embargo, se ha averiguado que este doble dibujo
de estampacién, que implica un primer dibujo en relieve

V:G.f@

de escala pequeiia, y luego un segundo dibujo prqfunda-
mente estampado, es necesario para obtener la éaﬁfigun
15 racién de la figura 2, que se requiere para utilizar
en chapas de aislamiento reflector sin un punz&h&d%
significativo de las chapas., e ha observédo que no
resulta satisfactorio en absoluto tratar simplehéﬁ%e
de imprimir la estampac-ién profunca en la cha%égfpues
20 en lugar de presionar las protuberancias en la éhqéa,
esta estampacidén profunda de una sola etapa en @ﬁEgos
casos no hace mé&s que perforar agujeros en la chapa
rigida. Sin embargo, la combiﬁacién de los dos dibujos

de estampacibén comunica a la chapa la capacidad de re-

v 25 lajarse por estiramiento o dilatacién para compensar

1£.2.76 -5 -
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la estampaciédn profunda, permitiendo asi que lus pro-
tuberancias profundamente estampadas scan presionadas
fuera de la chapa que de otro modo seria rigida. ior

consiguiente, un factor critico de este inventc es que

1

se utilicen las dos etapas de estampzcibn, y que la im-
presidén del dibujo en relieve de éscala pequena preceda
a la etapa de estampacién profunda,
La naturaleza exacta del dibujo no es critica,

wientras la profundidad y la frecuencia de las curvas

10 y ondulaciones ("crestas y valles'") sean suficientes pa-
ra comunicar una relajacidén que baste para permitir que
se comunique subsiguientemente el dibvjo de estaupaciédn

veo fs

profunda. e ha observado que un dibujo de cuadrggos de

> » 2
P}
s

5 mm, (las "crestas") separadas por espacios de % mm
) ] P

15 aproximadamente (los "valles") y estampados hasta una
profundidad de alrededor de 1 mm, extendiéndose ¢l dibujo

en dos direcciones a través de una chapa entera de acero

3
22 N0

inoxidable de alrededor de 76 micras de espesor, es to-

n ve

talmente satisfactorio para permitir la estampucidm vos-
20 terior de protuberancias cénicas profundas 42 qu?otie;

nen unas dimensiones aproximadas de 50 mm de dié@%ﬁ{o y

15 mm de altura, espaciadas aproximadamente a 100 mm

de distancia ehtre centros, extendiéndose también el

divbujo profundo en dos direcciones a través de toda la

25 chapa. i1 dibujo en relieve no serd en un relieve brusco,

76 -6 -
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sino que mds bien comprenderd lados inclinados de los
"cuadrados" o figuras similares de escala pequeila, como
2¢ ha indicado generalmente en ia figﬁra Te

Una estructura de aislamiento térmico ;eflecf
tante fipica que utbtiliga las chapas fabricadas.de acuerdo
con ol presente invento se ilustra en la figura 8. Una
pluralidad de chapas 75 con las protuberancias profundas-
42 y una pluralidad de ochapas distanciadoras 77 estdn par-
cialnente encerfadas'en_una envuelta 73, Las chapag éspa=
ciadoras 77ano tienen lasg protuberancias profundas 42 ime
presas on elias. Aunque las superficiem de las chapas Cow
paciadoras pueden careéer totalmente de embuticidn, en,
una realizacidn’ preferida de este invento ambas carav

do las ohapas eapaciadoras ontén embutidas con oiorho

tipo de diseno en relleve, Poxr eJemplo, las chapag os

paciadoras pueden comprender una pluralidad de chqpas 16'
con disetio en,relleve. Lag proiuberancias cénlcas 42 seé

60906

paran las chapas 75 dé ias chapas espa, ciadoras adyaoen—
teg 77 sitvuadas en posiolén en relacidn de apoyo coﬁolés
vértices de las protuberanclas v, en general, las nrdt@-
berancias. 42 forman los Unicos puntos de contacto egﬁrq
las chapas adyacentes 75 y 77. La estructura de alslamlenp
t0 puede ser plana, como . se muestra en la‘figura 8, o pue-
de ser curva. El ndmpro de chapas necesariags depende del

tamaiio de la estructura de aislamiento y de la cantidad
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de calor que ha de contenerse, pero ordinariamente se en-
cuentra que son suficiéntés de 5 a 24 chapas. Las chapas
75 y 77 estdn mantenidas en la envuelta 78 mediante co-~
rreas 81, placas perforadas o similares.

Aunque las chapas espaciadoras 77 se wtili-
zan en la realizacién preferida de una estructura de ‘
aislamiento térmico reflectante, esto no es esencial.

Una pluralidad de chapas 75 pueden estar situadas en
relacibn adyacente de tal modo que los unicos puntos
do contacto entre chapas adyacentes 75 sean los vérti-

ces de las protuberancias de cada chapa.

- REIVINDICACIONES w A

Los puntos que como caracteristica de notgééa
se presentan para que sean objeto de esta soliciﬁué”aé
lodelo de Utilidéd en Espaﬁa; por VEINTE afios, son los
que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

1¢,~ Un dispositivo térmicamente reflectante,




caracterizado porque estd constitufdo por una pluralidad
de léminas'estampadas; cada una de las cuales tiene en

una superficie de la misma un dibujo en relieve que come-
prende una pluralidad de crestas y valles intersecantes,

5 estando dichas orestas separades entre sf y gobresaliendo

desde una superficie de dicha ldmina no mds de un cr Y,
superpuesto al mismo, un dibujo de estampacién profunda
que comprende una pluralidad de protuboraqcias, teniendo
cada protuberancia una‘bése mds ancha que su cispide, en
10 que lsa baée'es sufioientemente grande con relacidn a ias

crestas para 1nolu1r al menos partes de varies de los

crestqs, y en que la altura de las protuberangias es mae
yor que la alLura de dichas crestas, comprendiendo wan o

7"»

también dicho artfculo una pluralidad de ldminas separos
15 dorag estando cada una de las léminas estampadas soparada:>

'nor una ldmina ecpaciadora posicionada en una r910016n 2

de apoyo a bope solamente con las cispides de las pro-

tuberancias., - :  f; ' g ' caeds

28,~ Un disp051tlvo segdn le reivindicacién.]Tg,

vea®

caracterizado porque dlchas protuberancias son general—-

mente cdnlcau y sobresalen alternativamente de ambasﬁo
s 3 0
) °

superflcles de la lémlna.

g,- Un dlSpOSltlvo segin las relvindiouc1ones

'y

18 o 28, caracterizado'porque dicho dibujo en relieve com-

25 prende una pluralidad de crestas de aproximadamente 5 mm. .

3=T=76 -9 =~
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separadas por valles de aproximadamente 3 mm, estando
dichas crestas y dichog valles estampados hasta una di-
mensién de aproximadamente 1 mm desde una superficie de
la ldmina y teniendo dichas protuberancias dimensiones

5 de aproxlmadamente 50 mm de didmetro y 15 de altura

y eastando separadas en gproximaedamente 10 mm entre cen—

.

tros,
48,~ Un dlspositivo térmicemente reflectante, ca~ .
racterizado porque esté constituido por una pluralidad
10 de 1dminas estampadas segdn.las reivindlcaclones 12 g 38,

estando cada unaiaeilas”léminas’eétampadas situadas en

relacién de apoyd ai%opé solamente con las cidspides de
o ' ' v 950"?&
las protuberancias'de*otra de dichas ldminas,

58,~ Un dispositivo térmlcamento refloctante.~o S
15 Tal y como e ha descrito en la lemoria que ante-
| ‘cede, roprosentado en. los dibuaos que se acompalian y’na4u 
ra. los flnes que - se han especiflcado.
Esta Memorla consta de dlez hoaas escritas a mégui-

: ; i e eo .

na por una sola cara._?;s~ N v ©® 0
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